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SIMULACOES ELETRICAS E FISICO-QUIMICAS PARA CONSTRUCAO DE UM
192 INVERSOR CONSTITUIDO POR DOIS TRANSISTORES MOSFET. Italo Gabriel Neide, Henri

Ivanov Boudinov (orient.) (UFRGS).

O trabalho consiste em simulagdes elétricas usando o software PISCES e simulagdes fisico-quimicas usando o
software SUPREM-IV de um inversor.O inversor é constituido por um transistor MOSFET tipo-p e um transistor
MOSFET tipo-n.O trabalho conta com o desenvolvimento em paralelo do inversor no Laboratorio de
Microeletronica no Instituto de Fisica da UFRGS.Este € o primeiro projeto no Laboratotio de Microeletronica que
visa em construir um inversor com a tecnologia de 0.5 microns.Foi estudado completamente o comportamento do
inversor a partir dos dados obtidos nas simulagdes, para entdo comegar a sua construgio. (PIBIC).
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